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S P E C I F I C A T I O N S @ 23° C 
Part Number S - 100 – QD  

Detector Type Silicon  Photodiode 

Active Diameter (mm), Overall 10 mm 

Operating Wavelength (nm) 300 – 1100  

Shunt Resistance – ohms (Each Quadrant) > 100 M 

Shunt Capacitance (pF) (Each Quadrant) 200 typ 

Risetime, Rl = 50 ohms, -10V bias 3 ns 

Responsivity (A/W) 0.6 min @ 850 nm 

Element Spacing < 20 microns 

Crosstalk < 1% 
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EELLEECCTTRROO--OOPPTTIICCAALL  
SSYYSSTTEEMMSS  ooffffeerrss  rroooomm  
tteemmppeerraattuurree  qquuaaddrraanntt  
pphhoottooddiiooddee  ccoommppoonneennttss  iinn  aa  
vvaarriieettyy  ooff  ssiizzeess  aanndd  
mmaatteerriiaallss..    TThhee  ddeevviicceess  hhaavvee  
ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  ppeerrffoorrmmaannccee  
cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  aarree  
ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ooppttiiccaall  aanndd  
eelleeccttrroonniicc  aacccceessssoorriieess..    TThheeyy  
ffiinndd  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  llaasseerr  
ppooiinnttiinngg  aanndd  ttrraacckkiinngg,,  bbeeaamm  
cceenntteerriinngg,,  nnuulllliinngg  aanndd  
ppoossiittiioonn  mmeeaassuurreemmeenntt..  
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